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LED-Anzeigesysteme

LED Display Systems

In die Entwicklung dieser Bausteine ist
das Uber Jahrzehnte erworbene Know-
how der Firma MENTOR als Entwickler
und Lieferant von Bauelementen flr die
Industrieelektronik geflossen. Die Baue-
lementen-Vielfalt erstreckt sich von THT-
Einzelanzeigen in unterschiedlichsten
Ausflihrungen tber THT-LED-Leisten,
Flachenausleuchtsystemen, Signallam-
pen bis hin zu Lampenfassungen. THT-
Ausfiihrungen kennzeichnen Bauteile in
Durchstecktechnik.

Der Einsatz dieser Bausteine ist tberall
dort zu suchen, wo Licht flimmert, strahlt
oder blinkt, wo Lichtsignale auf Funkti-

The development of these components
benefited from decades of experience
gained by MENTOR in developing and
supplying components for industrial
electronics. The range of components
stretches from individual THT displays in
various versions via THT LED bars, sur-
faces made from illumination systems,
and signaling lamps all the way to lamp
sockets. THT versions designate compon-
ents in hole-mounted technology.

The area of application of these compo-
nents covers any scenario where light
flickers, radiates or flashes where light
signals should and must draw attention

onen oder Betriebszustande aufmerksam
machen sollen und missen.

to functions or operating status.

We meet our customer's constantly
Den sich sténdig verdandernden Anforde- changing demands with competency
rungen unserer Kunden begegnen wir mit Kompetenz und Innovationskraft und and innovative energy, thus being able to fulfil not only standard solutions but
der sich daraus ergebenden Mdglichkeit, neben Standardldsungen auch spezielle also to meet customer specific requirements.

Kundenwiinsche zu erfiillen.

Allgemeine technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des jeweiligen Artikels)
Lotbarkeit DIN IEC 68-2-20 (260°C < 5s)

Anschliisse verzinnt

Betriebstemperatur -40°C ... +85°C

Klima GPF DIN 40040

Beschriftung auf Sonderwunsch bedruckt oder gelasert

Bestiickung mit LED's Technische Daten siehe Seite 65/66

Sonderwiinsche Sonderbestiickung, Verwendung von zusatzlichen Fixierpins sowie umgekehrte Polaritdt auf Anfrage méglich.

Mindestbestellmengen fiir Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

General Technical Data (Selection and deviations from the following general data: see description of the respective item)
Solderability DIN IEC 68-2-20 (260°C < 5s)

Terminals tinned

Operatin temperature -40°C ... +85°C

Climate GPF DIN 40040

Marking On special request printed or laser printed

LED's Technical data see page 65/66

Special requirements Special components, use of additional fixing pins and reverse polarity on request

Minimum quantity for special design on request.
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Signalsensoren @5mm
Metallfassungen

MENTOR

INNOVATIONS FOR THE FUTURE

Indicator Sensors @5mm
Metal Holders

Allgemeine Hinweise und Technische Daten General Remarks and Technical Data

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4

General remarks and technical data: see page 4

Spezifische Technische Daten Specific Technical Data

Gehausewerkstoff: CuzZn verchromt

Steckeinsatz: PC UL94 schwarz

Wellenlénge: A 950nm

Strahlstérke: |, 20mW/sr bei Durchlassstrom I, 100mA
Durchlassspannung: V, 1.3V bei Durchlassstrom | 100mA
Ausstiegszeit tr, Abfallzeit tl: 400ns

Halbwinkel: ¢ + 22°C

Die Infrarot-Dioden zeichnen sich durch gute spektrale Anpassung an Fototransis-
toren, hohe Strahlstarke und groBe Reichweite (6-10m) aus. Sie sind fir Impulsbe-
trieb geeignet. Die Signalsensoren flr Frontplatteneinbau sind flr Schraubbefesti-
gung mit einer empfohlenen Einbaubohrung von @8mm ausgelegt.

2690.8001

Housing Material: CuZn chrome plated

Plug Insert: PC UL94 black

Wavelength: A 950nm

Radiant Intensity: | 20mW/sr at Forward current | 100mA
Forward Voltage: V; 1.3V at Forward current I. 100mA

Rise time tr, Fall time tl: 400ns

Half angle: ¢ + 22°C

The infrared diodes are characterised by their good spectral adaptation to photo
transistors, high beam intensity and long range distances (6-10m). They are suitable
for pulsed operation. The signal sensors for front panel installation are designed for
screw mounting with a recommended installation hole of @8mm.
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Durch Verwendung von Dichtungen ist die Infrarot-Diode in strahlwasserge-
schitzter Ausfiihrung IP65 einsetzbar. Lieferung inklusive Scheibe und Mutter.

RTM 5070

Seals allow the infrared diode to be used in water-jet-proof IP65 designs. Supplied
with washer and hexagonal nut.
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Spezifische Technische Daten Specific Technical Data

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung: Vy, .., 30V
Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung: V. .., 5V
Verlustleistung: P 100mW

Anstiegszeit t, Abfallzeit t.: 3us

Wellenlénge: A 940nm

Kollektor-Emitter-Strom: I, . 100pA

Der Fototransistor zeichnet sich durch gute spektrale Anpassung an Infrarot-LED's
aus. Er ist geeignet fiir Bereiche der sichtbaren und nahen infraroten Strahlung. Er
besitzt eine hohe Fotoempfindlichkeit. Firr Frontplatteneinbau mit Schraubbefesti-
gung und einer empfohlenen Einbaubohrung von @8mm ausgelegt.

2691.8001

Collector-Emitter-Breakdown Voltage: V,, ., 30V
Emitter-Collector- Breakdown Voltage: V,, .., 5V
Power Disipation: P 100mW

Rise time t, Fall time t.: 3ps

Wavelength: A 940nm

Collektor-Emitter-Current: .. 100pA

The photo transistor is characterised by its good spectral adaptation to infrared
LEDs. It is suitable for visible and near-infrared radiation. It has a high photosen-
sitivity. Designed for front panel installation with screw mounting and a recom-
mended installation hole of @8mm.
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